
УДК 622.788.34:519.876.2 

Є.І. Зубко, аспірант 

Є.Я. Швець, перший проректор, к.т.н., професор 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 
КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ 

Запорізька державна інженерна академія 

Проведен анализ информационных источников, посвященных исследованию 
технологии получения многокомпонентных композиций на основе пористого кремния. 
Показано, что подбором условий синтеза можно получать композиты заданной 
структуры с желаемыми физико-химическими характеристиками, которые могут 
найти применение в области фото- и наноэлектроники. 

Проведено аналіз інформаційних джерел, присвячених дослідженню технології 
одержання багатокомпонентних композицій на основі пористого кремнію. Показано, 
що підбираням умов синтезу можна одержувати композити заданої структури з 
бажаними физико-хімічними характеристиками, які можуть знайти застосування в об-
ласті фото- та наноелектроніки. 

The analysis of informative sources, sacred to research of technology for receipt 
multicomponent compositions on the basis of porous silicon has been conducted. It is 
shown that by fitting of the conditions of synthesis may to get the composites of the 
predetermined structure with the desired physical and chemical characteristics, which can 
to find use for photo- and nanoelectronics. 

 


